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หน่่วยความจำำาสำำาหรับัรัะบบแบบสำำาเรัจ็ำรูัป (Embedded)
ท่ี่�มช่่ว่งอุุณหภูมูใิน่การัที่ำางาน่กวา้งขึ้้�น่

Kingston Automotive-Temp DRAM แบบแยกเดี่่�ยว ออกแบบโดี่ยคำำ�นึึงถึึงคำว�มต้้องก�ร
ของระบบแบบสำำ�เรจ็รปูท่ี่�จำ�เป็นึต้้องมช่่ว่งอุณหภูมูใินึก�รที่ำ�ง�นึกว�้งขึ�นึ จุดี่เดี่น่ึคืำอใช่้
แรงดี่นัึไฟฟ�้ต้ำ�� จงึกินึไฟน้ึอยลง นึอกจ�กน่ึ�อุปกรณ์ยงัมช่่ว่งอุณหภูมูใินึก�รที่ำ�ง�นึตั้�งแต่้ 
-40°C~+105°C จงึเป็นึโซลชู่นัึหน่ึวยคำว�มจำ�ท่ี่�เหม�ะสำำ�หรบัก�รใช่ง้�นึในึสำภู�พแวดี่ลอ้มสำดุี่
ที่รหดี่ ป�้ยสำญัญ�ณกล�งแจง้ ระบบกลอ้งวงจรปิดี่ ระบบอัต้โนึมติั้ในึโรงง�นึ ก�รคำมนึ�คำม
ขนึสำง่ เซริฟ์เวอร ์ตู้คิ้ำออสำก์ท่ี่�ใช่ห้น้ึ�จอทัี่ช่สำรน่ึ และระบบแบบสำำ�เรจ็รปูอื�นึ ๆ ในึสำภู�พแวดี่ลอ้ม
แบบสำดุี่ขั�ว
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AUTOMOTIVE-TEMP DDR3/3L DRAM
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กลุ่่่มตลุ่าด

คุ่ณสมบััติเด่น

•	 การสนี้้บสนีุ้นี้ในี้ระยะยาว – ยด่อายุการใช้ง้านี้ผู้ลิี่ต้ภ้ัณฑ์์
•	 ไมีต้่้องรอนี้านี้ – พรอ้มีให้บ้รกิารในี้ทกุสภัาพต้ลี่าด
•	 มีค้วามีเสถ้ืยร ผู้า่นี้การพสิจ้นี้์แล้ี่ว แลี่ะดาย (Die) พฒ้นี้าจนี้สมีบ้รณ์แล้ี่ว –  
กำาห้นี้ดคณุสมีบติ้้เพย้งคร้�งเด้ยว (ไมีต้่้องปรบ้ปรุงแก้ไขดายอ้กต่้อไป)

•	 ทำางานี้เขา้ก้นี้ได้ - ใช้ไ้ด้ก้บระบบ SOC (System on a Chip) แบบสำาเรจ็ร้ปสว่นี้ให้ญ่่ท้�รองรบ้ 
DDR3 แลี่ะ DDR3L* 

•	 แบรนี้ด์ Kingston - ได้รบ้การยอมีรบ้ในี้ระด้บโลี่กด้านี้คณุภัาพ ความีนี้่าเช้่�อถ่ือ บรกิาร  
แลี่ะการสนี้้บสนีุ้นี้

* ได้มีาต้รฐานี้อุต้สาห้กรรมี JEDEC DDR3/DDR3L

สถืานี้้ช้ารจ์/โซลี่ารอิ์นี้เวอรเ์ต้อร์

AUTOMOTIVE-TEMP DDR3/DDR3L หมายเลุ่ขชิ้ิ�นสว่นแลุ่ะรายลุ่ะเอีียด
ทางเทคุนิคุ

ห้มีายเลี่ขช้ิ�นี้สว่นี้ ความีจุ รายลี่ะเอ้ยด แพก็เกจ โครงรา่งการทำางานี้
(คำา x บติ้)

Mbps 
ความีเรว็

VDD, 
VDDQ

อุณห้ภัม้ีใินี้การ
ใช้ง้านี้

D1216ECMDXGMEY 2Gb
96 ball FBGA 

DDR3/DDR3L
13.5x7.5x1.2 128Mx16 2133 Mbps 1.35V* -40°C ~ +105°C

D2516ECMDXGMEY 4Gb
96 ball FBGA 

DDR3/DDR3L
13.5x7.5x1.2 256Mx16 2133 Mbps 1.35V* -40°C ~ +105°C

*เขา้ก้นี้ได้ก้บรุน่ี้ก่อนี้ห้นี้้า 1.5V VDD, VDDQ

ระบบแบบสำาเรจ็ร้ปประเภัทสาระบน้ี้เทิง

การใช้ง้านี้กลี่างแจง้: แผู้่นี้ป้าย/ต้้้คิออสก์/โซลี่ารอิ์นี้เวอร์
เต้อร/์ท้�ช้ารจ์ 

IoT เช้งิอุต้สาห้กรรมี/หุ้น่ี้ยนี้ต์้แลี่ะระบบอ้ต้โนี้มีติ้้ในี้โรงงานี้

วดิโ้อความีลี่ะเอ้ยดสง้ การประชุ้มีวดิโ้อ แลี่ะระบบต้รวจการณ์


